Verwendung: Germanium-pnp-Legierungs-
Diffusionstransistor fiir FM-ZF- und DF- GF 139

Verstirker sowie fiir AM-Vor- und Misch-

stufen bei Umgebungstemperaturen bis ¥a
-+65°C

Abmessungen: Bauform A 4/15 — 4 b,
TGL 11 811

Masse = 0,6 g

- 2uldssige Hochstwerte ﬁ Ry

fir $a = 45°C

-UcBo = 25V

-UeBo = 0,5V [ Re
‘-UCER = 20V

.Rs
bei Re = 100
: Ri1 - Re
=

mit R = Ri = Ra

-lc = 10 mA

e = T1 mA

-IB = 1mA

Ptot 50 mW

Uy = P50

Pa = 65°C

gdr
Kennwerte fiir #a == 25°C =5 grd Wérmewiderstand Rih = 06
. Min ‘ Typ Max MeBbedingungen

Reststrome

-lcBo 7,5 pA -Uce = 6V
-lcBo - 100 A -Uce = 25 V
-leBO 100 A -UeB =0,5 V

Gleichstromverstdrkung

B 40 | | -Uce = 6 V, -lc = 1 mA




‘ Min I Typ * Max ‘ MeBbedingungen

Ubertragungsgewinn

Vie

27,5 dB ‘

l

~UCE=6V, -lc=1 mA, f=10 MHz

(siehe MeBschaltung)

Vierpolparameter in Emitterschaltung

g1te
bi1e
Cl1e

-C12e

| y2te |
g22e
b22e
C22¢

0,9 pF

1,4 mS

1 mS
16 pF
1,5 pF
32 mS
34 uS
245 uS
3,9 pF

1,9 pF

b =UCE=6V, -lc=1 mA, =10 MHz

Bestellbeispiel fiir einen Transistor

Transistor GF 139

Funktionsschaltbild zur Bestimmung des Ubertragungsgewinnes

Bei f = 10MH:z
-Uce = 6V
-lc = 1mA

wird der Ubertragungsgewinn
nach folgender Beziehung
ausgewertet

Ua | 2 Rg
Vie = 4 ‘U"g— " Ra
Rg = 80 Ohm
Ra = 7kOhm
Ug = 5mV

i

a

Neutralisation fiir -C12e = 1 pF




Mittlere Kennlinien fir #a = 25°C
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Vierpolparameter als Funktion vom Kollektorstrom und Kollektorspannung
=-C12e = f (-lc) ‘
Uce =6V, f =10 MHz
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Vierpolparameter als Funktion vom Kollektorstrom und Kollektorspannung

| yate | = f (-lc) | yate| = f (-Uck)

~Uce =6V, f =10 MHz -le = 1 mA, f = 10 MHz
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Vierpolparameter als Funktion vom Kollektorstrom und Kollektorspannung

1
go2e | C22e = f (-l¢)

-Uce = 6 V, f = 10 MHz

9226 ; €22¢ = T (-Uck)

-le = 1 mA, f = 10 MHz

Cooe (pF) —
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